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  �لكترو�كس �ست لمنهج المذا�ره بخصوص �س�تفسارات بعض �لي ردا

 وم�ين ازاي  الماده ٔ�لم هفكر هيمتحن الي الطالب ا� ؤ�ني مكا�كم نفسي واحط معاكم هجتهد

  �مكان قدر

  

 ٦ و�ددها اس�بوعیا لكم �زلت الي الت�ارب مذ�رات هي �لمذا�ره �ساسي المصدر -١

 ، تجربه اول في نظري �لي يحتوي وبعضها الت�ارب من �دد فيها تحوي مذ�ره كل مذ�رات

 من النظري بعض وایضا  وفاینال لمیدتيرم سابق لام��ان نموذج مع فو�ر في جمعتها وا�

   ا�لینك هنا من مختلفه مصادر

h�p://www.mediafire.com/download/u558tj6kyzaq5q7/test+theory

.rar 

=====================  

 فيها ی�س�لٔ نفسها الت�ارب طب ، هنقراهم اهم النظري الكلمتين طب هیقول البعض -٢

  ؟؟ فيهم الي المكو�ت �رقام الت�ارب هحفظ وهل ازاي

 ازاي ماش�یه عملها وفكره ورسمتها تجربه كل من الغرض بفهم مطالب انت:   ��ابه

 هحفظ یعني هتقولي ، كمبونت كل قيمه تحفظ مطالب مش لكن فيها كمبون�ت كل ووظیفه

 یقو� �س�ٔ� لما ب�ساطه ٔ�نه ب��فهم دي م�تتحفظش دي �س ایوه هقو� ؟؟ الرسمه

 فيها الي كل معض� �یاش دي diode ال بتا�ه characterstics ال بترسم دا�ره ارسم

 ال من انواع ٣ عندي BJT ل ولو ، ا��زا�ن نفس LED او لزینر ولو ، ومقاومه دایود

ch/s .. input ... output .. control ، زي صغيره بدا�ره عنها ا�بر اقدر وا�ده كل 



 �ليها م�وصل base ال في ومقاومه �را�زس�تور فيها دا�ره عن عباره input ال م�لا

supply  ال ف ومقاومه collector طرفي وتضع channel ال بتوع من oscillscope 

 و Base ال بين �خري channel ال وطرفي  IB ال رسم او لق�اس Base ال �لي

Emitter  لق�اس VBE ال ان والمفترض Ch/s السلیكون ��ایود ش�يهه �كون المتوقعه 

-٠.٧ ل یصل ا��ل اطراف بين الجهد فرق لما شغال الترا�زس�تور ویصبح يمر التیار وان

 من نوع انه�ي ش�به هیكون الترا�زس�تور هو زي �س�ئ� من العدید وهنا ، فولت ٠.٨

 output �ل �ل�س�به وهكذا ،، دایود طبعا semiconductor devices ال انواع

ch/s التیار اق�س محتاج IC مع �علاقه VCE قيم ثبوت عند IB لتالي� RB هتكون 

 control ch/s في الحوار ونفس CE اطراف و�لي RC اطراف �لي بق�س و م�غيره

 اطراف تغیير مع تماما input ch/s ال دا�ره نفس وهیكون IB وIC بين العلاقه لق�اس

 نو�ين لق�اس FET ال مع ال�م ونفس..  RB و�لي RC �لي لتكون �وسل�سكوب

 Output وایضا control ch/s between ID & VGS ال هما ف�هCh/s ال من

ch/s between ID&VDS at constant values for Vgs  

===========================  

 بتعمل معرفه م�ك وینطلب تجی� دا�ره یعني ، معكوس ییجي السابق السؤال ممكن - ٣

 الي ایه هنا من مك�ف ش�یلنا لو طب ، ایه بترسم او ایه بتخرج ،  ازاي شغا� ، ایه

 الفلانیه المقاومه قيمه �ير� لو طب ، يحصل الي ایه هناك مك�ف ضف�ا لو طب ، يحصل

 ؟؟ ایه هعمل �نیه وظیفه ت�دٔي بحیث ا�ا�ره ا�دل �اوز لو طب ، يحصل الي ایه

 م�ال  ایه كمبون�ت كل اس�ت�دامات زي المباشره للاس�ئ� �لاضافه..  وهكذا

LED=indicator  ، Zener =regulator ، الخ الخ  

===========================  



 الكمبون�ت ب�شغل الي الجهد قيم زي العملي و� من بعیدا نذا�ره محتا�ين الي بعض -٤

 وایه ON/OFF �ل الشروط وایه الخ �را�ز�س�تور ، زینر ، لید ، �نوا�ه دایود عند� الي

 ٢ اس�ت�دم م�لا ینفع وهل ، �لكترونیات في دا�ره كل او device كل تطبیقات

 ال في والزینر السلیكون ا�ایود المثال س��ل �لي  بعض، مكان بعض ش�به كمبون�ت

Forward ال في م�شابهين Ch/s ال وایضا input ch/s of BJT الحق یدیني ده هل 

 لیه یبقي نعم ولو ؟؟  Rectifier ال دوا�ر في ا�ایود مكان BJT ال او الزینر اشغل اني

  ؟؟ لیه یبقي لا ولو

========================  

 ��ایود یتعلق ما زي اولي الكترو�كس منهج من �رجعلها محتا�ين الي المعلومات بعض -٥

  OPAMP ال وكذ� BJT وكذ� ideal / practical مسائ� و�ل

*******  

/  average / RMS/ peak / peak to peak تحسب ازاي زي العلاقات و�لطبع

  �رسمها م�ك یطلبها او مرسومه تجی� مو�ه ٔ�ي

*******  

 ازاي ویتحسب Half wave rectifier / full wave rectifier دوا�ر خرج ایضا

 هنطرح ideal مش ولو  ideal ا�ایود لو ده Vm/Pi*٢ و  Vm/ pi �لقوانين الخرج

voltage drop ال من ا�ایود �لي max value و�دم وجود في الخرج رسمه ومعرفه 

  بیقل وامتي بيزید وامتي ripples ال وت�ثٔير المك�ف وجود

**********  

  �د او تیار حساب ویطلب دا�ره في لید او �زینر ا�ایود اس��دال زي مسائل

*********  



 �لي لكن �لكترونیات بمنهج ش�يهه Vds او Vgs في كدا� ID حساب زي مسائل

JFET فقط  

********  

 دوا�ر في load ال ع الجهد وقيمه load وال الزینر في المار التیار حساب زي مسائل

line regulation و source regulation  

********  

 والعلاقه IC+IB=IE وان IC=beta * IB بين كالعلاقه BJT في �س�یطه مسائل ایضا

  IE و IC بين الفا

  ازاي زي opamp ال �وا�ر ا��زا�ن افكار ایضا

 اتجاه نفس في الخرج و�كون الضعف بمقدار ا�ا�� المو�ه �كبر دا�ره تصمم ازاي) �ٔ (

  non inverting amp اس�ت�دام هیفضل هنا طبعا..  in the same phase ا��ل

  ...  Vo/Vin = 1+RF/R1 وقانونه

 ا��ل من در�ه ١٨٠ اتجاه في الخرج ویبقي ا�ا�� المو�ه تصغر دا�ره تصمم ازاي) ب(

out of phase اس�ت�دام هنرشح هنا وطبعا inverting amp وقانونه Vo/Vin = -

RF/R1  

 عملیا وده ا��ل اتجاه نفس في الخرج ویبقي ا�ا�� المو�ه تصغر دا�ره تصمم ازاي) ج(

 noninverting ابدا هینفع مش وهنا بیصغر  opamp عندي یبقي لازم يحصل عشان

 ، سالب اشاره مف�ش اي ا��ل اتجاه نفس في یطلع الخرج ان مشكله �ل �لي �لاوه

 inverting و�لسالب ١ من اقل خر�ا وا�ده ام�لیفير دا�رتين ٢ ساعتها هحتاج یبقي

 ال ضرب �اصل ح�نها الكلیه المحص� وبتكون inverting و�رضه ١- خر�ا والتانیه

gain ا��زا�ن لفكره صوره تحت مرفق..... ا�ا�رتين في  



  �لقوانين كلها كتير الق�یل هذا من واس�ئ�

:  هنا اخري ام��

h�p://www.technologystudent.com/elec1/opamp2.htm  

  

============================  

 العملي التجربه اثناء ب��قي الي اكمل او �خ�یارات او النظري �جزاء زي اس�ئ� -٦

 لكم ومرفق التجربه اجراء اثناء بتحس�بوها او بت�لوها والمفروض �س�ئ� وسط موجوده

  )  المانیوال(  الك�اب �ل من �لمو�یل م�صوره صور

h�ps://docs.google.com/file/d/0B6Hu_WMR0Zc0TEVPcHY2UnJ

XQWM/edit?usp=docslist_api 

===========================  

 power supply 12V دا�ره صمم یعني ، م�اشر �ير �شكل �س�ئ� تیجي -٧

 full ب ه�س�تعين ا�ید ،، بتا�ك ال�ست منهج ف درس�تها انت الي المكو�ت �س�ت�دام

wave rectifier + capacitive filter + zener as a regulator  



 �ل المتعلقه الوظایف من وظیفه(  الفلانیه الوظیفه تعمل دا�ره صمم م�لا زي او

semiconductor devices عندك الي (  

==========================  

 ف فوق المرفوع الملف في وموجود بنوعیه opamp ال بتاع الاثبات زي اثبات -٨

 opamp ال خواص زي الخاص النظري ایضا ،،، �ارج�ه افكار بند تحت البوست

  . BJT و FET بين المقارنه وزي

=======================  

 انه محسس�ني الي الطریق الش�� بعض نورت لكم اوضحتها الي �م�� �كون ان ارجو

 التوف�ق جمیعا لكم واتمني ، مظلم


